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简历：

董显林，男，1965年10月生，江西南康人，博士，研究员，博士生导师。现任中国科学院上海硅酸盐研究所信息功能材料与器件研究中心主任，中国科学院无机功能材料与器件重点

主任。 

1986毕业于湖南大学化学化工系；1989年毕业于中国科学院合肥等离子体物理研究所凝聚态物理专业，获硕士学位；1992年毕业于中国科学院上海硅酸盐研究所无机非金属材料专业

工学博士学位。1996年作为日本学术振兴会(JSPS)客座研究员在日本筑波大学物理工学系开展合作研究。 

长期从事无机功能材料与器件领域的新材料探索、微结构设计与可控制备、物理性能调控与表征、服役行为和应用技术的研究工作。主持了包括国家自然科学基金重点和面上项目、科技部

863 计划、国家安全重大基础研究项目、军品配套研制项目、中科院应用发展研究重点项目和国防创新基金项目、上海市自然科学基金重点项目和基础研究重点项目、上海市青年科技

星计划等在内的30 多项国家、科学院和上海市科研任务，组织研制的多种关键功能材料已在我国多种型号任务和航空航天、医疗系统、石油勘探等领域中得到了实际应用，取得了重要的社

会效益和显著的经济效益。在Appl. Phys. Lett.，J. Appl. Phys.，J. Am. Ceram. Soc.等国内外核心刊物发表SCI 论文160 多篇，申请国家发明专利50余项，授权10多项，获省部级二等

项。曾获中国科学院青年科学家奖、上海市青年科技优秀启明星和上海市科技系统十大杰出青年等奖励，享受国务院政府特殊津贴。担任全国工业陶瓷标准化技术委员会功能陶瓷分技

员会副主任、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会委员、上海市红外与遥感学会副理事长、中国电子行业协会电子陶瓷及器件分会副理事长、上海市物理学会理事、上海市

硅酸盐学会理事、中国电子学会电子材料学分会第六届委员会副主任委员、中国电子学会高级会员、《功能材料》编委等。 

至今，已培养研究生23名，其中1人获国家优秀自费留学生奖学金、1人获德国洪堡奖学金（Humboldt Research Fellowship）、1人获欧盟玛丽-居里奖学金（Marie Curie Fellowship

人获中法联合培养双博士学位。 

研究方向：

（1）铁电陶瓷诱导结构相变特性及其应用； 

（2）非制冷红外探测器用热释电材料； 

（3）高性能压电陶瓷材料的优化设计、性能调控与应用技术； 

（4）微波调谐器件用铁电复合材料可控制备及介电调谐机理； 

（5）铁电压电薄膜与磁电复合薄膜； 

（6）压电传感器与换能器设计与制造 

职称：

职务：

社会任职：

获奖及荣誉：
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